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CENASIC intareste rolul IMT
de platforma tehnologica de integrare
a Tehnologiilor Generice Esentiale (TGE)

La data de 9 iulie 2014, la Versailles, in cadrul Zilei Romaniei
la expozitia "Solar Decathlon’, Ambasada Romaniei la Paris
a organizat (cu concursul Ministerului Educatiei Nationale),
o prezentare a "realizarilor de varf" ale cercetarii romanesti.
Capul de afis la constituit ELI — NP (Extreme Light Infra-
structure for Nuclear Physics), cea mai mare investitie de
cercetare din Romania, finantata din fonduri structurale.
Alaturi de aceasta s-au prezentat si centrul CETAL (cu cel
mai puternic laser existent in Europa), care va fi inaugu-
rat in INCD-Fizica Laserilor, Plasma si Radiatii in septembrie
2014, precum si centrul CENASIC, care va fi finalizat de IN-
CD-Microtehnologie in aprilie 2015. Prezentarea succinta a
CENASIC (in partea a doua a prezentului articol), este facu-

ta intr-un context mai larg, cel al evolutiilor in plan european.
B Dan Dascalu, Alexandru-Cosmin Obreja
INCD-Microtehnologie (IMT Bucuresti)

n obiectiv esential al
planului european de cer-
cetare-dezvoltare-inovare
,Orizont 2020” este legat
de dezvoltarea strategica
a infrastructurilor (faci-
litatilor) de cercetare. In acest context
se vorbeste de ,,deschiderea si integrarea

infrastructurilor stiintifice de interes pan-

european”. Acest proces este orientat spre
organizatiile cele mai performante, de
nivel european, si focalizat pe anumite

directii de cercetare de mare perspectiva.

swDeschiderea” acestor infrastructuri in-
seamnd accesul unor cercetétori din exte-
rior, eventual al firmelor, al doctoranzilor.
Accesul poate fi direct (dupa o instruire
prealabild) sau indirect (prin servicii).

Ce inseamna ,,integrarea” facilitatilor
experimentale? Mai multe facilitati func-
tioneaza ,,in retea”, oferind in comun ser-
vicii potentialilor beneficiari. Un exemplu
este refeaua europeand de micro- si nano-
fabricatie EUMINAfab, care a functionat
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in perioada 2009-2013 (www.euminafab.
eu). In acest interval de timp a fost asigu-
ratd executia a 150 proiecte provenite din
mediul academic si respectiv din industrie
(17%). A fost finantatd functionarea ,,in
retea” (cu un unic punct de intrare al pro-
iectelor si proceduri comune de selectie

si executie, toate costurile fiind acoperite
din PC?). In prezent, fostul consortiu EU-
MINAfab, extins cu noi parteneri (printre
care si IMT Bucuresti) propune pentru
finantare un nou proiect, orientat spre
»hanofabricatie avansatd”, care ilustreaza
foarte bine noile exigente ale Comisiei
Europene. Partenerii vor colabora in dez-
voltarea unor servicii complexe, care inte-
greaza contributia mai multor organizatii.
In acest scop se vor desfisura activitati de
cercetare comune. Va exista o focalizare pe
trei domenii de aplicatii: sindtate, energie
si respectiv tehnologia informatiei si a
comunicatiilor. In fine, o atentie speciald
va fl acordati inovdrii, prin colaborarea
stransd cu companiile, in special cu IMM-
urile inovative.

In afari finantdrii retelelor de infra-
structuri (competitie septembrie 2014),
Comisia Europeana isi propune sa acorde
sprijin infrastructurilor (platformelor)
tehnologice orientate spre Tehnologiile
Generice Esentiale (TGE), cu conditia ca
acestea si furnizeze servicii IMM-urilor.
Pe aceeasi directie de actiune sunt deja
finantate liniile pilot care pun la dispozitie
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doud sau mai multe TGE (de fapt, integra-
rea acestor tehnologii este tinta esentiald).
Strategia IMT-Bucuresti s-a dovedit in
pas cu orientirile europene. In 2009 a fost
inaugurat IMT-MINAFAB (IMT centre for
MiIcro- and NAnoFABrication), www.imt.
ro/MINAFAB, primul ,,centru deschis” de
micro- si nanofabricatie din estul Europei,
care in particular asigurd servicii pentru
companii. Acesta este focalizat pe micro- si
nanoelectronica si fotonicé, doud dintre
TGE, dar si nanotehnologiile si materia-
lele avansate sunt in curs de dezvoltare, in
special printr-o noud investitie din fonduri
structurale, centrul CENASIC. Ca urmare,
IMT-MINAFAB se constituie intr-o plat-
forma tehnologica care permite integrarea
TGE si asigura suport pentru industrie.

CENASIC deschide
noi directii de cercetare
si dezvoltare

CENASIC este acronimul folosit pentru
»Centrul de Cercetare pentru Nanoteh-
nologii dedicate Sistemelor integrate si
Nanmomateriale avansate pe baza de
Carbon” (cod SMIS-CSNR: 14040). Din
punctul de vedere al strategiei IMT, noul
centru urmeaza sd consolideze activitatea
institutului in ,,nanotehnologii” si ,,ma-
teriale avansate”, conturind si mai clar
rolul IMT ca ,,platforma tehnologica de
integrare a TGE” Serviciile complexe ofe-
rite de CENASIC vor diversifica portofo-
liul IMT-MINAFAB. Centrul isi propune
abordarea unor noi directii de cercetare,
valorificarea potentialului uman si forma-
rea unor specialisti tineri, cooperarea cu
specialisti din strdinatate, participarea in
proiecte complexe, cu precadere la cele eu-
ropene, valorificarea rezultatelor cercetarii
cu parteneri industriali regionali, precum
si mentinerea si coordonarea rolului jucat
de cercetarea interdisciplinard europeand
in domeniul micro/nanotehnologiilor
integrate. Concret, proiectul trebuie si
asigure mentinerea a cel putin 33 de po-
zitii in activitagi CD si crearea a cel putin
10 posturi noi. Vor fi formati pentru acest
domeniu 20 de cercetatori tineri, din IMT
si din afara acestuia.

Cele 3 directii principale de cercetare ale
proiectului includ tehnologii axate pe carbu-
ra de siliciu, grafena si respectiv diamant
nanocristalin, vizand dezvoltarea de noi
aplicatii, cu precidere in domeniul nanoe-
lectronicii pe bazi de carbon, heterostructuri
tip grafend/semiconductori, senzori si mate-

riale pentru nanofotonica. Directia de cerce-
tare si viitoarea infrastructura propusa a pro-
iectului CENASIC se bazeazi pe cele mai noi
tendinte si evaludri ale pietei, orientate spre
cercetare cu aplicatii de mare valoare, avind
un potential indreptat citre industria high-
tech. CENASIC pune un accent important
pe integrarea resurselor umane si asigurarea
unui mediu de cercetare si educatie de un
inalt nivel tehnico-stiintific.

Noua facilitate este adaptata pentru a
se alatura eforturilor depuse in industrie si
mediul academic prin dezvolarea facilitati-
lor dedicate intr-o noud cladire de 4 etaje cu
o suprafata de circa 1000 mp incluzand spa-
tii dedicate camerei albe, laboratoarelor si
birourilor. O suprafatd de 200 mp va fi ocu-
patéd de o noud camera alb4, incluzind echi-
pamente avansate pentru sinteza, procesare
si caracterizare. Cele 8 noi laboratoare
amplasate in noua infrastructurd sunt con-
cepute pentru crearea unui flux tehnologic
complet in scopul dezvoltarii produselor si
serviciilor propuse in proiect. De exemplu,
unul dintre aceste laboratoare va fi dedicat
tehnologiilor pe baza de grafend, incluzdnd
dezvoltarea de noi nanomateriale, compusi
polimerici pe baza de grafend si materiale
care contin grafend functionalizatd. Echi-
pamentele de ultima generatie (cuptoare
multiproces, sistem de depuneri in ultra-
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vid cu caracterizare integratd, depunerea
straturilor monoatomice sau epitaxie cu
fascicul molecular) vor completa actuala
infrastructurd IMT-MINAFAB. In urma
implementdrii proiectului, noul centru va
oferi servicii complexe asociate laboratoa-
relor noi, printre care proiectare, micro- si
nanoprocesare, servicii de caracterizare
pentru materiale complexe pe bazi de car-
bon. Esentiale sunt sinteza si depunerea na-
nomaterialelor pe baza de carbon, pelicule
subtiri de oxizi, metale si semiconductori,
precum si procese de structurare geometri-
cd si prelucrare uscatd a nanomaterialelor si
micro-structurilor.

Experienta echipei de cercetare actuale
din IMT in domeniul micro-nanotehnolo-
giilor materialelor carbonice este deja evi-
dentiatd prin articole si publicatii ce includ
procesarea grafenei si realizarea de dis-
pozitive incuzind tranzistori pe grafena,
obtinerea si caracterizarea unor materiale
carbonice precum oxid de grafena sau
doturi de carbon. De asemenea, au fost
dezvoltate si implementate citeva servicii
de prelucrare a grafenei si nanotuburilor
de carbon, iar echipa este concentratd
actual pe domenii de cercetare ce vizeazi
prelucrarea materialelor 2D (WS2, MoS2),
dispozitive NEMS/MEMS pe grafeni si
senzori pe materiale carbonice.
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